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1.[10] Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 $4:=100, V, =Vg =Vge =06V, Vs = 02V. Dioda
je idealna sa parametrol}, = 06V, a poznate su i otpornosti otpornilg = R, =50kQ i R, =1kQ,
kao i V.. =5V. Ako se ulazni napon menja u granicama\@ < 5V, odrediti i nacrtati karakteristiku

o (Vo).

2.a) [3] Nacrtati diferencijalni pofmava sa NMOS ulaznim tranzistorima i diferencijalnimaizom,
polarisan otpornikom u sorsovima ulaznih tranzaestor
b) [2] I1zraunati diferencijalno pojfanje pojéavata iz a).
c) [2] Izratunati faktor potiskivanja signala srednje vrednpsigavaa iz a).
d) [1] Izratunati diferencijalnu ulaznu otpornost pigaaa iz take a).
e) [2] I1zra&unati diferencijalnu izlaznu otpornost p&gaata iz tacke a).

3. a) [3] Nacrtati simettini poja&ava snage sapn tranzistorima u klasi AB sa transformatorskom
spregom na ulazu i izlazu.
b) [3] Na istom dijagramu nacrtati radnwhka, stattku (jednosmernu) i dinaku (naizmeninu)
radnu pravu jednog od dvgn tranzistora iz pojgavaa iz take a).
c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na kiaja obanpn tranzistora, izlaznih struja olvgn
tranzistora i napona na potrégaa pojdava iz tacke a) sa sinusoidalnom pobudom.

4. Parametri tranzistora u kolu sa slike 4 8y, =-V,, =V, =07V, B =1ImA/V?, B, =5mA/\V?,
A=A, - 0,apoznato je R =50Q, R, =36kQ, R, =5kQ iV, =-Vg =165V.

a) [4] Ako je poznato da je u mirnoj radnojcka ukupna snaga koju ulaZzu baterije za napajanje
P =2.5mW i da je izlazni napoWV, =0, izratunati struje strujnih generatotg, i I,,.

b) [4] Odrediti naponsko pajanje pojgavata a=V, /v, .

c) [2] Odrediti ulaznu i izlaznu otpornost p&gaata.
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Studenti koji polaZu prvi kolokvijum rade zadatke 1i 2 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polaZu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polaZu integralni ispit rade sve zad&ke u trajanju do 3 sata.



